FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation

Silizium-npn-HF-Leistungstransistor

in Epitaxie-Planar-Technologie

KT 920

Hersteller: UdSSR TGL 35407
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter (Bedingungen) Typ Kurzzeichen min. max. ® HF-Leistungstransistoren im Metall-
Kollektor/Basis-Spannung! Ucgo V] 36 Eeflfi mg(-strlpgng-(ze?a;l Set . R
Kollektor/Emitter-Spannung’ (Ree £1000)  Ucer [V 36 retber- und Endstulentransistor in
Kollektor/Emitter-Spannung! Ucgo ] 18 FM-Sendern im F_requeaner.el‘:h von
Emitter/Basis-Spannung’ Ueso Vi 4 30 bis 175 MHz bei 12 V Betriebsspan-
Kollektorstrom' (-spitzenstrom)’ | R [A] nung
KT 920 A 0,5(D) @ Transistoren sind nicht fehlanpas-
KT 920 b ;g @) sungsgeschiitzt!
. . KT920B,T 0 ® Transistorelektroden sind vom Ge-
Basisstrom' (-spitzenstrom)’ I (Ign) [A] hiuse isoliert
KT920A 0,25 (0,5)
1,0 . . .
§$ gggg r (1)"2 23’5; 1 Einsatz bedingt in Amateur-2-m-Linear-
Gesamtverlustleistung? (8, = 50 °C) P W] verstarkern moglich
KT920 A 5
KT 9205 10 ey .
KT920B,T 25 Kapazitit der Anschliisse
Sperrschichttemperatur 9 [°C] -45 150
Kurzzeichen  typ.
1 im Betriebstemperaturbereich 2 dynamisch
Emitter/Gehduse Cgg [pFl 1,9
. Kollektor/Gehduse Cyg [pPF1 1.6
Thermische Kennwerte Basis/Geh#use Css [PFl 10
Parameter Typ Kurzzeichen  min. max.
Gehiusetemperatur s, ) —4s 85 Induktivitit der Anschliisse
Wirmewiderstand Ry  [K/W]
KT 920 A 20 Kurzzeichen  typ.
KT 920 B 10 ]
KT920B,T 4 Emitter Lg [nH] 1,2
Kollektor Lk [nH] 2,5
Basis Ly [nH] 24
Dynamische Kennwerte
Parameter (Bedingungen) Typ Kurzzeichen min.  typ. max. MabBbild
Transitfrequenz (f = 100 MHz; U, = 10V) fr [MHz]
(Ic=02A) KT 920 A 400 600 886 .
(1c=04A) KT920B 400 650 Sy
(Ic=1A) KT 920B 400 500 = ﬁg T
(Ic=1A4A) KT920T 350 550 T ! "T‘g
Leistungsverstirkung! (Uce = 12,6 V, Vpe [dB] N = v
f=175 MHz) 150
(P = 0,32 W) KT920A 8.2 92 e
(P, = 0,82 W) KT920B 7,9 9.3 T
P, =6,7 20 B 4.8 5,0
EP’" - gw\)w §¥ 328 r 4’8 5’1 Bild 1 und 2: Mafbild/Anschiufibele-
Ausgangsleistung' (U = 12,6 V;f=175MHz) Py, W] gung; das Gehéuse ist isoliert.
(P, =032 W) KT920 A 2 2,5
(Po =082 W) KT 9205 5 7 -
(Po= 6.1 W) KT 920 B 0 21 Kennlinien
(P,=5W) KT920T 15 16
Riickwirkungszeitkonstante By 700 r
» (ps} i krom 5l
A 4 | i
(f=5MHz; Ugy = 10V; KT 920 A 85 20 o \ [ ;
I = 30 mA) KT 9205 12 20 XWZW
(f=5MHz: Uz = 10V; KT920B 11 20 590 79205
I = 150 mA) KT920T 12 20 /\
Kollektor/Basis-Kapazitit (Ugs = 10 V; Ceso [pF] w00 / : |
f=5MHz) KT 920 A 8 15 \/ |
KT 9205 15 25 . | | |
KT920B,T 50 75 ' i } |
Emitter/Basis-Kapazitit (Ugg = 0;f= SMHz)  Cppo [pF] i i ; :
KT 920 A 45 55 : ’ /
0 T2 5« 7 7
KT 920 B 80 100 5Ll
KT920B,T 320 410 Bild 3: Transitfrequenzen als Funktion

1 C-Betrieb

des Kollektorstroms bei U =12,6 V und
f =100 MHz »»
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Statische Kennwerte!

von der Basis/Emitter-Spannung

tion der Emitter/Basis-Spannung

2,0

Pout = g (f)
f‘;‘v‘f\‘ ! Uge 12,6V —|
Parameter (Bedingungen) Typ Kurzzeichen  min.  typ. max. TN \
N Y
™
Kollektor/Emitter-Reststrom Iegr [mA] \t\ P ’3‘n~6/4,
(Uep =36 V; Ry = 100 1) KT920A 0,01 2 (4)? \; .
20 ~N NG - —
KT920B 0,03 4 (8) " \ﬂ/ P—
KT920B,T 0,1 7,5 (15 ~ P ~
Emitter/Basis-Reststrom Iso  [mA] N \p 719300
(Ugg=4V) KT920 A 0,005 0,5 (1) 7 =
KT920B 0,01 120 i 2 T ———
KT920B,T 0,05 48y j 7o
Gleichstromverstirkung (Ucg = 5 V) hye 1 1 ™~
(Ic = S0 mA) KT 920 A 30 | L‘
(I = 100 mA) KT 9205 40 \§:~._ﬁ =T0W ]
(I =250 mA) KT920B,T 25 ; kT30
Kollektor/Emitter-Sittigungsspannung Ucpsar V] =0,
(Ic = 50 mA; Iy = 10 mA) KT 920 A 0,3 Pin=0,3W
(I, = 100 mA; 1, = 20 mA) KT 9205 0,4 - L L KT I20A
(I = 250 mA; I, = S0 mA) KT920B,T 0,45 701
100 120 %0 160 180 £[MHz] 200
1 9.=25°C + 10K, sofern nicht anders angegeben 2 8.=85°C Bild 4: Frequenzabhangigkeit der Aus-
gangsleistung im C-Betrieb
Cepp =7 (Ugg) =
5 300 ! f = GMHz Copp oso=# (Voa)
250 ¢ ; f = §MHz
Ig=f(Ugg) £B0 [pf]
fs v AN
mA] Ugg~ 5V // \ 100 \
200 N \
N
200
- KTSZOB} KT920 B, __| \ §
N Il
/ 50
100
700 KT 3208,
NG \
50 4208 S~ KT 320 B
b « N~ KT GZ0A KT§20 B
W« o ] x KT920A %
0 0.5 1,0 1,5 Uge V] 2.0 4 1 2 3 4 Ugg VIS 0 170 20 30 Upg V]
Bild 5: Abhangigkeit des Basisstroms Bild 6: Emitter/Basis-Kapazitat als Funk-  Bild 7: Kollektor/Basis-Kapazitat als

Funktion der Kollektor/Basis-Spannung

10 ; T - .
; yPol Tk L. omA Aoma| | B 4 200mA L = F(Ugg)
7 A 25mAL |KTS20A 7 74 i I / KT 920 8.
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Bild 8: KT 920 A-Ausgangskennlinien Bild 9: KT 920 6-Ausgangskennliinien Bild 10: KT 920 B-Ausgangskennlinien
4 10 22
Pout !
Pout, / w ~ 20 /
i - Pout
d 8 wj
3 s 16
YK 8207 7 / ’ /KT
Upe=12,6V 4 KT 920 6 1% / ‘ Uge =126V
25 sy . Ugg=12,6v | | £ = 175 Mz
Fout = F(Pin) Pazt - ;(75:1;{1 172 Pout = f(Pin) |
2 T 5 0
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|
, | | Bild 11 bis 13: Frequenzabhangigkeiten
0 07 02 03 04 05 PpW 07 0 1 P W] 2 der Ausgangsleistungen schm-
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